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rNFoRMAzroNrpERSoNALr Luca Martini

lrTolo ol sTUDro Ph D. in lngegneria Elettronica

Dal 1 /1 0201 I al 30/09201 I

Oal Ot h 1 r2OM al 3 l I 1U2O17

Da Giugno ad Ag6to 20'15

Assegno di Ricerca
ENEA C€ntro Rberche Casaccia. Saprenza Università di Roma

' Ricèrca su mabriali e procBsi di rsalizazione dicelle solari ad etsrogiunzione con
perticolaE inbresso nei materialiad elcvata en€rgy gEp rbpeflo al salicio amorfo corne I'a.
SOX:H (o€sido non sbchio.netsico di silicio amorfo idrogsnato), l'a§ic (silicio carbonio
amorto) ed ilWOx (ossido non stechiomefico di tungsb.ìo).

. Caratlari:zazione di materhli e dÉpocitivi fotovotàici.

&ttore Fotovohaico, Callo Sobri ad Eto.oglurEloiE

Dottorato di Ricerca
ENEA Centro Ricerche Casacqa, Sapenza Università di Roma

. Ricarca su mabriali e processi di Balizzaziorìe di cslb solari ad ebrogiunzione con
perlicohre inbresse nei matedaliad ebvata energy gap rispetto al silicio amorfo come I'a-
SiOx:H (oasido non sbchiornetsico disilicioamorfo idrogenato)ed il MoOx (o6sido non
stechiomeiico di molibdeno).

. Caratterizazione di celle fotovoltaiche durante i passi rBalizativie della cella finita.

. Sviluppo di un sisbma inEgrdo di mbura di eftcierìza quar*ica interm, esbma e riflettenza
di cslle solari in silicio qistallirìo

Settore Fotovolhico, Celle Solari ad EtsrogiurEiono

Contratto di Collaborazione
PaÈcipazione al progeto "Bio Diversity ParK dl'irtemo dell' EXPO2015 per cmto ddh O. N.G
"Uther of Llthf
. Dimensionamenb e progettszione del circuito elettrmico di gestjorìe della luce e della ricarica d€lla

batteria trarnite pannello fotovoltaico dei mini-lamFioni solan irEtallati nel Bio Oivesity paft di
EXPO2015.

. lrstallazione dei mini..lampiofl i.

Setore Mi:ro si§erni foto\,oltaii, Elettrori€

Contratto di Collaborazione
SapÈnza Uni\€cità di Rorna (DIEI)

' Realzzazione di microcanali optofluilid in matedale sofrce (PDMS) riempù disÈtafii tiquili per ta
realizzazione di guile ottidte in Labonchip per applicazioni ticersorisfiJìe.

. Realizazione di set-up di misura su banco otti'ao.

Dal 1fl0712014 al 15hU2014

Luca Martini

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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. Caratterizzazione di guide ottiche.

Settore Fotor*:a, Optof riJica, Cdstalli LhliJì

Contratto di Collaborazione
Sapienza Uni\eGità di Rana (ùEf)
. Realizzazione di aray di fotcensori in silido amoric per appli:azioni in sisterni per il controllo qualità

di alimènti all'intemo del progetto europeo'DEMOTOX".
. Deposizbr€ e ictolibgrafa di fikn sottili di r€tallo e silicio amorfo.
. Carattarizzazione eletfix dei bbsensori realizzai.

Settore OploeletboriE, Laborctip

Assegno di Ricerca
Safienza UniveEità di Roma (DlEf)

. Progettazione, dimersionarnento, simulazione e realizzaziorìe di guide di luce b6ate su microcanali
ftrijii rsalizzati in PDMS mediante la Ecnica di cast and mob a€,.r].pfi con cdstalli lquidi per
applicazioni §cemorisli:he.

. Realizzazione di set{p di misura su banco ottim.

. Caratterizzazione di guide otjche.

Setore F.torica, Odcfiilica, Cristali Li]l'ili

Da Giugno a Luglio 2014

Oal 01 I Ul2O1 3 al 31 I 031201 4

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

22/02J2018 Dottorato di Ricerca in ingegneria eletfonica (Ph.D.)

UniversiÉ degli §rdi di Rorna 'La Saprenza'

Tesi di dcttorato: aMde Energy Band Gap ltlateriab for Next Generation Heteroiunction Solar
Celb"

Eli:e{nb(e 2016 Abilitazione alla Profussione di lngegnere
Esane di stato sLperato in data 0212120'16 presso l'Università degli §udi di Rqna "ta SaÉtenza"

21t01t2013 Laurea Magbtrale in lngegneria Elettronica
Univecità degli §Jdida Rqna'La Sapienza"

Tesi di Laurea Magistrale in Tecnologie El€ttroniche e Fotonkre: "lmplementaziolE delh bcnica di
su,face phdovoltage Ét h czralfuàone di semiconduttori".

Voto. 1 1 0 e lode/l 1 0 c.n dignità di pubblrcazone

. Tesi di laurea sperimentale presso il Centro Ricerche ENEA Csacda con§stitc nel realizzare un

set-up di mÉura del surface photd,oltage al frrc &lla caratt-.rizzazjme delh densità degli stati sulla
superficie del semicooduttoG per appli:azioni fotwoltalche. È sElo reallzato il set-up sia a li\€llo
di hardflare sia a livello di soft^,are MBual Basb, LabVlEW per autornalizzarc la mlsura

17t1Z2W Laurea TrÈnnale h lngegneria Elettronica
Unive6ità degli §udidi Roma 'La Safieoza'

Tesi di Laurea TrÈnnale. "Cornmuhori ottici arìtegÉti a crbtallo liquilo su silicio per mullidatori ad

inserimentdestrazione di sognali cfrici \ iDM'.

Voto: 10&110.

. R€É,li7z,aàorc e qdtg@eÀooe di guide d luce rediz# mediarte V{roove" scavati sul §licio
cristallino e riempiti di crishllo liquitlo.

. Lavoro di tesi svolto presso h camera pulib dell' lsthno per la Microeletfoni:a e i Mioosbtemi
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(lMM)del CNR Tor Vergata di Rorna

. 'SlE (SocieÉ ltaliana di Eletroni€) Ph. D. Summer School 2017 tenuE presso I'Università degli
§udida Palermo dal 19 al21 giugno.

. "Photonic lntegration: advanced materiab, nevv technologies and applicatiorìs" sctlola intemazionale
della IEEE Photonics Society, presso "Etqe Majorana Foundatiorì and Cenùe br Scientific Culture'
ad Eri=, dal26 SetGrnbre al 3 Ottobre 2016.

. 'GE (Gruppo haliano di Elettronica) Ph.D. Summer school 2016" presso l'Università degli §udidi
Brescìa dal 20 al 22 Giugrp 20'16.

. "ISOPHOS lntemalional Sctìoolon HÉrjd and Organic Photovoltaics" scuola intemazionale di

dotto{ato presso Castiltlione della Pescaia dalT al"l'1 SetEmbre 2015
. 'GE (Gruppo ltaliano di Ebtfonica) Ph.D. Summer school 2015" presso funaveErtà degli §udi di

Siena dal 22 al 24 Giwno 2015.

COi'PRENSIONE

Ascolto

B1

PARLATO

lrieraziorìe PÌodrEiorE orale

81 B'1

Partecipazione a Ph.D sdrools

COMPETENZÉ PERSONALI

AEe liIEUe

lnglese

Cqnpetenze proÉssionali

Pdertè di guida

ULTERIORI INFORi'AZIONI

Riconoccinerìti è Premi

Letlura

B1 B1

. t)eposizione di lilm sotili pet applicazioni fdoYoltaiche (realizzazone di celle solari ad

etemgiunzione) media nle Ptasma Enhan@d ChenicalVaPU Deposilim (PECVD) e ftDzs,bal

Vapour Deposition (PvOl.
. Caratbrizazione di celle sohri mediante simulatore solare, efrcjenza quanti(z, mbura di ,iretime

medianE il decadirnerio della fotoconduttrnza (Sinton) e nella realizzazione di set-up di misura per

la c,i,]atenzzzÀone (misura del su/àc€ photovoitagle, effcienza quantìca, ecc )

. Uso di proc.3si chimici in tiet beflcr, per il crearr'ng diwafer di silicio per applicazioni
fotovoltric ho.

. Caratterizzaziooe di flm sotili: stjma dello spessore nìediante la mburazione difasmittanza e/o

rifletanza con spettrofotornetro o con profilornetro, misura della condLlcibilità superficjale'

. Analsi di film sottili medianE FIR §peclroscopy, Micloscopio a Fotza Atomica (AFM).

. Processi Ecnologici in camera pulita

. Fabbricazione di Lab-On-Chip su subsfati di vetro: realizzazione di sensoridi temperatura e di luce

in silido anorfo. realizzaziooe di riscahatori a flm sotile, realizzazione di mlcrocanali fuidici.

. Sistemi di fotolit€ rafia.

. Realizzazione diguide otiche in PDMS e cistallo liqurdo.

. Realizzazione di set-up Ér la c2laren?zazjone di guiie ottiche

. Ptqdtazione e Éalìezazione di cìrcuiti stam@i e nel montaggio mediante saldatura classica o ad

aria calda.

A,B

Conbrimento atEststo'Laureato Eccellenle Sapienza" l'8 Maggio 2014 presso l'Aula Magna del

Ettorato dell'Università di Rorna La Sapienza.
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. "SlE 2017, 49th Annual lvteeting of the ltalian Society of Electronics', Palermo 21-23 Giugno 2017

- 'E-MRS 2017 - Spnng Meeting, Advanced irìorganìc materials and struclures for phc[ovdbics',

Strasbueo, Ftancia 22-26 Me€gio2017
. 'GE 2016. 48tfi Annual t\ileeting of the halian Group of Eleclronics", Brescia, 22-24 GitEno 2016

. IEEE NANO 2015. 'lsth lntemational ConErence on Nanotechnologf, 27-30 Luglio 2015, Rorna

. "GE 2015, 47fi Annual ireetirE ofthe ttalian Group of Electonhs". 24-26 Giugno 2015, Siena

. " \ iLCP 2014. 5' Wo{kshop of Liquid Crystab for Photonics', 26 Setembre 20'14, Erice

. "SICL 2012, National Congress of Liqud Cry§tal ltalian Socidy', 21-23 Giugno 2012, Roma

. " ESREF 2010, The 21st European Syrnpocium on Reliability of Electm Devices, Failure Physics

and Analysis', 11-1 5 Ottobre 2010, Gaeta

Riviste

1. 'Transparent hole-colleciing arìd bufer layer§ for heterojunclion solar cells based on n-typèdoped

silicon', F. Menchini, L Serenelli, L. Martini, M. lzzi. G Sracci, P Marìgiaparìe, E. SaEa arìd M.

Tucci, 2018, Applied Physics A, vd. 124, no. 7

2. "EMicd tuning of the LC:PDMS channels', KA Rutko,vska, IR. \ /Uinski, R. Asquini, L Civita,

L. Martini, A. d Aessandro, 2017, Phobnics Letters of Poland, vol. 9, no. 2, pp. 48-60

3. "Metastability of +SiOxH thin films for c-Si surhce passivation", L. Serenelli, L. Martinì, L.

lmbimbo, R. Asquini, F. iilenchini, M. là, M.Tucrj,2O|7, A,gplied Surface Science, \ol. 392, pp.

430-440

4. "Polarization independent nematic liluid crystal waveguides for optofuidic applications", A.

d'Alessandro, L. Martini, G Gilardi, R. Beccherelliand R. Asquini, 20'15, IEEE Photonics
Technology Letters, vol. 27, no. 15, pp. 17@1712

5. "Design of optical directmal couplers made of polydimefiysiloxarìe liquil crystal channel
waveguides", R. Asquini, L. Ciùta, L. MartiniandA. d'Aiessandro,2015, Mol. Cryst. Lh. Cryst., vol.

619, no.'1, pp. '12-'18

6. "Liquid cr)6tal channel waveguides: a Monte Carlo investigaton ofthe ordering", A dAbssaMro,
R. Asquini, C. Chiccoli, L. Martini, P Pasini and C. Zannoni, 2015, Mol. Cryst. Liq. Cryst., vol. 619,

no.1, pp.4248

7. "Fabrication and characterization of liquid crystal waveguides in PDMS channels for optofuidic
applications", R. Asquini, L. Marlini and A. d'Alessardro, 2015, Mol. Cryst. Lrq. Cryst., vol. 614, no.
'1, pp.11-19

8. "Hydrogen plasma and thermalannealing treaùnenb on a§i:H tlin film for c-sisurhce
passivation", L. Serenelli, R. Chierchia, M. lzzi, M. Tucci, L. Martinì, D. Caputo, R. Asquini and G
de Cesare, 2014, Energy Prccedia, vol. 60, pp. 102108

Proceedings

1. "Hydrogenated silicon suboxide film icr an effeclive and thermal stable silicon surface
passivation", L. Serenelli, L. Martini, F. Menchini, M. lzzi, E. Bobeico, l. Usati, R. Asquini, D.

Caputo, G de Cesare, P DelliVeneri, M. Tucci, 2018, IEEE 7th Worid Confurence on Photovoltaic
Energy Conversion (WCPEC) in \ hikoloa Mllage, Hl, USA, 1G15 June

2. "Liquid Crystaland PolymerTechnologies for Optoeledonic Tunable and SwitchirE Devices', R.

Asquini, L. Civita, L. Martini, M. Di Domenico, A. d'Alessandro, 2017, Progress ln

Electrornagnetics Research Symposium - PIERS 2017 in Singapore, 1922 Novernber

3. "Comparison b€tween a-Siox H and a-Si: H as passivation buffer layer br heteroiunclion solar
cèll§', L. Martini, L. Serenelli, F. Menchini, M. lzzi, R. Asquìnì, M. Tucci, 2017, in Proc. of EU

PVSEC 2017 - 33nd Éuropean Photovoltaic Solar Energy Coni-'rence and Exhibition 25-29
September, Munich, Gemany

4. "Passavation butrer layer for heterojunclìon solar celb: a-Sior H and a-Si:H cornparison". L.

Martìni, L. Serenelli, R. Asquini, 2017, in Book ofAbstracls of SlÉ 2017, Palermo, June 21-23

5. " From aSi:H to +SiOxH: tfìe role of CO2 and H2 in PECVD deposition process", L. Martini, L.

Serenelli, E. Bobeico, F lvlenchini, M. lzzi, R. Asquini, G de Cesare, M. Tucci, 2017, in Proc. of E-
lrRS 2017 - Spnng Meeting, Symposium E:Advanced inorganic materìals and structures for
photovoltaics, May 22 - 26, Sùasbourg, France

Parbcipazione a Conbrenze

Pubblicazioni
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6. 'lnteq€ted optics based on lhuid crystsls embedded in POMS microiuidic channels", R. Asquini,
L. Civita, L. Manini, A dAlessandrc, 2016, Progress ln Elecfo.nagnetics Research Symposium -
PIERS 2016 in SharEhai, China, &11 Auglst

7. 'Uicrooptofuidics r.§irE PDMS and lifurd crystals: tabrication tedrnology and dèvices", A
d'Aessandro. L Civita, L. Martini. ard R. Asquini, 2016, in Book ofAbstrad of ùE 8h Japanese-
tHaan Lhuiij CrystslWorkshop JlLCVv20'16, July S7, Kyoto lntemational Confererìce Holrse

8. 'lntegrated Atics with optofluilic PDMS chanrìels and lhuid crystab", R. Asquini, L. Martini, L.

Civita, A d'Alessandro. P Pasini, C. Chiccoli, C. Zannona, 2016, in Book ofAbsùads of 3rd ltslian-
Brazilian \ /orkshop on Lhuid Cr)§tals - lnbmational ConErence IBVV 2016, 2G23 June.
Porbno!'/o (An)

9.'§*ilftyin\€.stigatioriofa-SiOxHthinfilmslayerpassivatìonpropertiesforhetercjunctionsolar
cef', L t\ilartini, L. Serenelli, R. Asquini, M. Tucci, 2016, in Book ofAbsfac§ of GE 2016, June 22-
24. Brescia

'10. "Sinulation oI Optoffuidic LC:PDMS Diredional Couplers tur Phctonic Swncfiing', L. Civrta, L.

Martini, R. Asquini, A d'Alessandro, 20'16, in Book ofAbstrads of GE 20'16. June 22-24, Brescia

11 "Optimal ThermalAnnealing of a-Siox Layer Obtained by PECVD for l-leterojunclion Solar Cell
Apftication", L Martinì, L Serenelli, L lmbimbo, F. Àibndini, M. lzzi, R. Asquini, M. Tucci, 2016, in
Proc. of EU PVSEC 2016 - 32nd European Photovoltaic Sdar Energy ConÈrene and Exhibition,

2G24 June, Muni*l, C€rmany

12. "Short oplofuilic direc{imal coupleIs for low po,i/er switches", L Civita, R. Asquini, L. Martini, A.

dAlessandro, 2016, 18ùì ltslian National Conference on Photmic Technol€ies (Fotonica 2016).

Rome, IET Conbrence Publlztions, Vol. 2016, lssue CP7O4, pp. 1{
1 3. "LC: PDMS AtÈal waveguides: a new proposal for fuxible phctonirs", A. DAlessandro, R.

Asquini, L. Civita, L. Martini, P Pasini, C. Zannoni, 2016, Book ofAbstracts ofthe 6th wbrkshop on
Lhuil Crystab for Photonics, 14-16 September, Liubljana, Slovenia

14. 'Metastabilrty of aSiOxH thin films icrc-Sisurhce passivation". L. Serenelli, L. Martini, M. lzzi, E

Merìchini, L. lmbimbo. R. Asquini, M. Tucci, 2016, in Proc. of E-MRS 2016 - SpnrE Meeting,

Symposium Y: Advanced mabrials and characlerization Echnhues for solar cells lll, May 2 - 6,

Lille, France

'15. "Nano-sEudur€d lhuid crystal waveguiies for optofluidic 4di:atìons", R. Asquini, L. Martini, A
d'Alessandro. P P6ini, C. Chrccoli, C. Zannoni,2015, in l{anotechnology (IEEE-NANO) . 2015
IEEE 1sth lnbmatimal Conierence on, 27-30 July, Rome. ltaly, pp. 338-34'1

16. "Pdarization indepenGrf liqukl crysElwaveguide for photonic integrded circuits", L. Martini, R.

Asquini, A. d'Alessandro, C. Chiccoli, P Pasini aM C. Zannoni, 2015, in Proceedings of GE2015
47th Conbrence, June 24-26, Sèna, ltaly

17. "Thermal corìùolsysEm based on thin flm heaters aM amorphous silicon dides', N. Lovecchb,
G Pefuccr. D. Caputo, S. Alameddine, M. Carpentiero, L. Martini, E. Parbi and G de Cesare,

2015. Advances in Sensors and lnterfaces (lWASl 2015), pp. 277 - 282, 1&19 June, Gallipoli,
Italy

18. "Liquid qystal opti:al waveguides in poly(dimethylsiloxane) midocfìannels: iabrication and optical
t'ansmissìon properties", R. Asquinì, L. Martini, L. Civita, G Gilardi, R. Beccherelli, P Pasini, C.

Chiccoli C. Zannoni, A. d'Alessandro, 2105, in Book ofAbstracls of fìe 12th MediterrarÉan
Workshop and Topical Meeting "Nowl Opùcal Mabrials and Apdications" NOMIA 2015, 7-13 Jurìe

2015, Cefaro, ltaly

19. "Liquid crysEl waveguiè technologies br a nev,,/ generation of lo,\, po\,ì€r phctmic integraH
circuits". A d Alessandro, L. Martini, L Civlta. R. Beccherelli and R. Asquini, 20'15, Proc. SPIE

9384, 938401- Photonics Vvest, Optoeleclronics and Photonics Conbrence, Emerging Liquid

Crystal Tedrnologies x, 93&40L, March 11, San Francisco, California, USA

20. 'Evduaton of Hydrogen dasrna efu in a-Si:FUc-Si irìterface by means of SuÉace Photovdhge
measurement and FTIR speclroscopy'. L Sererìelli, M. lzza A. Mittiga, M. Tuc.i, L. Martna, R.

Asquini, D. Caputo, G de Cesare, 2014, ln proc. of4oth IEEE Photovolhic Specialbt Conbrence.
p.124$1252, JuneOS, Colorado Convention Center, Denver, Unrted §ates

21. "Polarization irdependerìt optofluidic rErnatic liquil crystal channels", R. Asquìni, L. Martini, G
Gilardi. R. Beccherelli and A. d'Abssandro, 2014, IEEE Photonics Conbrence (lPC), tuober 12-
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'16, La Jolla, San Diego, Califomia USA, pp. 36-37

22. 'Technology of optofluidic devices based on liquil crystals", R. Asquini, L. Martini and A
dAiessandro, 2014, in Proceedings of GE2014 46th Conference, June 18-20, Cagliari, ltaly

23. " Effed of Hldrogen in a-Si:FUc§i l-leterciunction", M. Tucci, L. Marlini, L. Serenelli, M. lzi, D.

Caputo, R. Asquini, G de Cesare, 2013, in proc. of 28th European Photovoltaic Solar ErìeEy
Conference and E*libition. p. 1 97 1 -1 975, Paris, France

24. "Surface photovolbge as a tool to monitor the effed of hydrogen teatnent on a-Si:l-t/c-Si
heterojunction" L Martini, L Serendli, R. Asquini, D. Caputo, G de Cesare, M. lzzi, M. Tucci,

2013, in proc. ofThin Film Solarlechnol€yV vo|.8823,88230U

Datj pelsonali Autorizzo iltrattamento dei miei dati personali ai sersidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in mate.ia di protezione èidati peconali".

Ro.na. 19/11i2019
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